IXCP10M90S hamisitvany

A hamisitas orok. Vannak nagyon rossz mindéségui hamisitvanyok, amelyeknél
messzirdl latszik, hogy semmi koziik az eredetihez, annyira eltéréek a feliratok.
Ez egy igényesebb hamisitvanynak tiinik, amikor onmagaban egy képen latjuk és
ismerjuk az eredetit is. A gyanu csak akkor kezd6dik, amikor a kett6t egymas mellé
tudjuk tenni. Az eltérés nem nagy, de igy azért latvanyos.

ORIGINAL FAKE

Az eredeti felirata nagyon vékony és csak surol6 fényben latszik. A hamis festése
vastagabb, a feliratok mérete nagyobb és minden szogbd6l nagyon jol lathaté.

Az igaz bizonyiték a mérés lesz, az eredeti D-MOS (IXCP10M90S using the N channel
depletion mode MOSFET), a hamisitvany pedig egy olcsé E-MOS (enhancement
mode).

(Original) ) ' (Fake)

A kulonbség latvanyos és 6nmagaért beszél. Amit kaptunk a linearis aramgenerator
helyett, az egy olcsd, nagy nyitofesziltségli és nagy kapacitasu hagyomanyos
kapcsoléo NMOS eszkoz.
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